










































专利名称(译) 有机EL显示装置和有源矩阵基板

公开(公告)号 US20190123119A1 公开(公告)日 2019-04-25

申请号 US16/163604 申请日 2018-10-18

[标]申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

当前申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

[标]发明人 MIYAMOTO TADAYOSHI
NAKAMURA YOSHINOBU
NISHIKI HIROHIKO

发明人 MIYAMOTO, TADAYOSHI
HOSOKAWA, MARI
NAKAMURA, YOSHINOBU
NISHIKI, HIROHIKO

IPC分类号 H01L27/32 H01L51/52 H01L51/50 H01L29/786 H01L29/49

CPC分类号 H01L27/3262 H01L51/5253 H01L51/5092 H01L27/3248 H01L27/3272 H01L29/78609 H01L29/7869 
H01L29/4908 H01L27/1225 H01L27/1248 H01L27/1251 H01L27/1255 H01L29/78648 H01L29/78696

优先权 2017203350 2017-10-20 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

有机EL显示装置包括基板和为每个像素提供的像素电路。像素电路包括
具有第一氧化物半导体层的第一氧化物半导体TFT和具有第二氧化物半
导体层的第二氧化物半导体TFT。第一氧化物半导体TFT具有顶栅结构。
第二氧化物半导体TFT具有底栅结构。第二氧化物半导体TFT具有屏蔽电
极，该屏蔽电极设置在设置在第二氧化物半导体层上的绝缘层上，面对
第​​二氧化物半导体层。
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